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(54) Flusssensor mit Gehause 

(57) Der Flusssensor besitzt elnen ersten und einen 
zweiten Gehauseteil (1 , 2), zwischen denen ein Halblei- 
terchip (3) mit einer Sensoranordnung angeordnet ist. 
Der Halblelterchip (3) liegt an einem Messkanal, der von 
einer Nut (5) im ersten Gehauseteil (1) gebildet wird. 



Zwischen den Gehauseteilen (1 , 2) ist ein Dichtungsring 
(31) angeordnet. Die Leiterbahnfolie (9) wird zwischen 
dem Dichtungsring (31) und dem zweiten Gehauseteil 
nach aussen gefuhrt. Diese einfache Anordnung ver- 
mag hohen Drucken standzuhalten. 
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Der Abstandhalter kann z.B. von Erhebungen im Boden 
der Vertiefung gebildet werden. 
[0010] Der erfindungsgemasse Flusssensor ist zur 
Messung des Flusses von Flussigkeiten oder Gasen bei 

5 normalen oder erhohten Druckverhaltnissen geeignet. 

- , [0011] Weitere bevorzugte Ausfuhrungen und Vqrtei-.. 
le ergeben sich aus den abhangigen Anspruchen sowie 
der nun folgenden Beschreibung einer bevorzugten 
Ausfuhrung anhand der Figuren. Dabei zeigen: 

w 

Fig. 1 eine Explosionsdarstellung einer ersten Aus- 
fuhrung des Flusssensors, 
Fig. 2 den ersten Gehauseteil vom zweiten Gehau- 
seteil her gesehen, 
15 Fig. 3 den zweiten Gehauseteil vom ersten Gehau- 
seteil her gesehen, 

Fig. 4 einen Schnitt durch den Flusssensor im Be- 
reich des Halbleiterchips quer zum Messkanal, 
Fig. 5 einen Teilschnitt einer moglichen Ausfuhrung 
^-—^des-Halbleiterchips, 

Fig. 6 einen Schnitt durch eine zweite Ausfuhrung 
des Flusssensors 

Fig. 7 einen Schnitt durch eine dritte Ausfuhrung 
des Flusssensors, und 
25 Fig. 8 einen Schnitt durch eine vierte Ausfuhrung 
des Flusssensors. 



Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Flusssensor ge- 
mass Oberbegriff von Anspruch 1 . 
[0002] Ein bekannter Flusssensor dieser Art besitzt 
ein zweiteiliges Gehause. welches ejnen Messkanal bit 
det. Ein Halbleiterchip mit einer Sensorandordnung ist 
an der Wand des Messkanals angeordnet. Zur Abdich- 
tung wird der Halbleiterchip zwischen den Gehausetei- 
len eingeklemmt. 

[0003] Diese bekannte Losung besitzt allerdings den 
Nachteil, dass sie nicht geeignet ist fur Anwendungen, 
bei denen ein hoherstatischer oder dynamischer Druck 
im Messkanal herrscht. 

[0004] Es stellt sich deshalb die Aufgabe, einen 
Flusssensor mit Gehause bereitzustellen, welcher noti- 
genfalls auch grossem Druck im Messkanal standhalt 
und der einfach aiifgebaut ist. 
[0005] Diese Aufgabe wird vom Flusssensor gemass 
Anspruch 1 gelost. 

[0006] Erfindungsgemass ist also zwischen den bei- 
den Gehauseteilen ein den Messkanal und den Halblei- 
terchip umgebender Dichtungsring vorgesehen, der ge- 
gen einen Gegenhalter druckt, wobei der Gegenhalter 
von einem der Gehauseteile gebildet wird. Zur Verbin- 
dung des Halbleiterchips mit der Aussenwelt wird min- 
destens eine Leiterbahn zwischen dem Dichtungsring 
und dem Gegenhalter nach aussen gefuhrt. Bei einer 
derartigen Anordnung braucht der Halbleiterchip keine 
Dichtungsfunktion zu ubemehmen und die Montage ist 
einfach. 

[0007] Vorzugsweise ist die mindestens eine Leiter- 
bahn auf einer flexiblen Leiterbahnfolie angeordnet. Es 
ist jedoch auch moglich, die Leiterbahn direkt auf einem 
der Gehauseteile zu befestigen. 
[0008] Vorzugsweise wird der Messkanal als Nut in 
der Oberflache eines ersten Gehauseteils ausgestaltet. 
Zur Verbindung der Nut mit der Aussenwelt konnen An- 
schlussleitungen, z.B. in Form von Bohrungen bzw. L6- 
chern, vorgesehen sein, die sich durch einen oder meh- 
rere der Gehauseteile erstrecken. Der Dichtungsring 
kann an der besagten Oberflache urn die Nut herum an- 
geordnet werden. Durch diese Anordnung kann der 
Messkanal allseitig abgedichtet werden. 
[0009] Vorzugsweise liegt der Halbleiterchip in einer 
Vertiefung des zweiten Gehauseteils und seine Ober- 
seite (d.h. die Seite, auf der sich die Sensoranordnung 
befindet) liegt bundig mit der Wand des Messkanals, so 
dass moglichst laminare Strom ungsverhattnisse vorlie- 
gen. Zur genauen Positionierung der Oberseite des 
Halbleiterchips beruhrt diese den ersten Gehauseteil. 
Vorzugsweise wird dabei im Boden der Vertiefung ein 
Abstandhalter vorgesehen, der durch die Andruckkraft 
der Gehauseteile elastisch oder plastisch deformiert 
wird und den Halbleiterchip gegen den ersten Gehau- 
seteil druckt, so dass sich beim Zusammensetzen der 
Gehauseteile eine genaue und dauerhafte Positionie- 
rung des Halbleiterchips relativ zum Messkanal ergibt. 



[0012] Der in den Figuren dargestellte Flusssensor 
besitzt einen ersten Gehauseteil 1 , einen zweiten Ge- 

30 hauseteil 2 und einen im wesentlichen zwischen den 
Gehauseteilen 1, 2 eingeklemmten Halbleiterchip 3. In 
Fig. 1 sind diese Teile beabstandet voneinanderdarge- 
stellt. Im Betrieb liegen die Gehauseteile 1 , 2 jedoch auf- 
einander auf und klemmen den Halbleiterchip . 3 zwi- 

35 schen sich ein. 

[0013] In einer Oberflache 4 des ersten Gehauseteils 
1 ist eine gerade Nut 5 angeordnet, die, zusammen mit 
dem angrenzenden zweiten Gehauseteil 2, einen Mes- 
skanal bildet. Durch den zweiten Gehauseteil 2 erstrek- 

40 ken sich zwei Anschlussleitungen 6, ausgestaltet als 
Bohrungen bzw. Locher, die die Enden 5a, 5b des Mes- 
skanals mit der Aussenwelt verbinden. Auf der Aussen- 
seite des zweiten Gehauseteils 2 sind die Mundungen 
der Anschlussleitungen 6 von Dichtungen 7 umgeben, 

45 so dass sie z.B. mit einem zu messenden Rohr verbun- 
den werden konnen. 

[001 4] Ein moglicher Aufbau des Halbleiterchips 3 ist 
in Fig. 5 dargestellt. Er besitzt ein Halbieitersubstrat 10, 
auf dessen Oberseite 11 eine Sensoranordnung inte- 
50 griert ist. Diese umfasst in konventioneller Weise ein 
Heizelement 12 zwischen zwei Temperatursensoren 
13a, 13b. Die Temperatursensoren 13a. 13b liegen in 
Flussrichtung 14 des zu messenden Mediums vor bzw. 
hinter dem Heizelement 12, so dass deren Temperatur- 
es differenz ein Mass fur die Flussgeschwindigkeit bzw. 
den Massenfluss ist. 

[001 5] Die Sensorandordnung ist auf einer Membran 
15 angeordnet, die uber einer Offnung 16 liegt, welche 
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sich durch das Substrat 10 erstreckt. 
[0016] Wie insbesondere aus Fig. 3 und 4 ersichtlich, 
liegt bei einer ersten Ausfuhrung der Halbleiterchip 3 in 
einer Vertiefung 20 der ansonst flachen Innenseite des 
zweiten Gehauseteils 2, wobei die Sensoranordnung 5 
dem Messkanal zugewandt ist.,ErJst mit einer flexiblen 
Leiterbahnfolie 9 verbunden, die aus dem Sensor her- 
ausgefuhrt ist. Hierzu ist im zweiten Gehauseteil eine 
Vertiefung 22 vorgesehen. Die Leiterbahnfolie 9 besteht 
z.B. aus einem diinnen Kunststofftrager, auf oder in wel- 10 
chem Leiterbahnen 9' angeordnetsind. Die Gesamtdik- 
ke der Leiterbahnfolie 9 betragt vorzugsweise weniger 
als 100 urn. 

[0017] Zwischen der Vertiefung 22 und der Nut 5 be- 
findet sich ein Steg 23, der auf dem Halbleiterchip 3 auf- « 
liegt. Am Boden der Vertiefung 20 sind als Abstandhal- 
ter vier pyramidenformige Erhebungen 21 angeordnet. 
Der Halbleiterchip 3 wird vom zweiten Gehauseteil ge- 
gen die Erhebungen 21 gedruckt, so dass letztere leicht 
verformt werden. Dadurch wird gewahrleistetf dass 6er^~20 
Halbleiterchip 3 bundig mit der Wand des Messkanals 
liegt. 

[0018] Die Erhebungen 21 sind vorzugsweise ein- 
stukkig mit dem zweiten Gehauseteil verbunden. Sie 
miissen nicht pyramidenformig sein, im undeformierten & 
Zustand sollten sie jedoch vorzugsweise spitz zulaufen, 
so dass deren Spitzen mit geringem Kraftaufwand de- 
formiert werden konnen. Sie konnen plastisch oder ela- 
stisch deformierbar sein. 

[0019] Die Vertiefung 20 besitzt zwei Querseiten 26a, 30 
26b (Fig. 3) parallel zum Messkanal und zwei Langssei- 
ten 27a, 27b senkrecht zum Messkanal. An den Enden 
einer der Querseiten 26b sind zwei Ausbuchtungen 28a, 
28b vorgesehen. Zwischen den Ausbuchtungen 28a, 
28b verlauft die Querseite 26b gerade und bildet einen 35 
definierten Anschtag, der es erlaubt, den Halbleiterchip 
3 quer zum Messkanal in exakter Weise zu positionie- 
ren. Die Ausbuchtungen sorgen dafur, dass der Halblei- 
terchip 3 nicht an alffalligen, herstellungstechnisch be- 
dingten Rundungen an den Ecken der Vertiefung 20 an- <o 
steht. 

[0020] Die Vertiefung 20 ist so bemessen, dass zwi- 
schen den Langsseiten 27a, 27b und dem Halbleiter- 
chip 3 etwas Platz verbleibt so dass der Bereich zwi- 
schen Halbleiterchip 3 und dem Boden der Vertiefung 45 
in Verbindurig steht mit dem Messkanal. Auf diese Wei- 
se ist gewahrieistet, dass beide Seiten der Membran 15 
(Fig. 5) mit dem Messkanal in Verbindung stehen, so 
dass der Druckabfall uber der Membran im wesentli- 
chen gleich Null ist, wodurch Beschadigungen der so 
Membran 15 durch hohe statische oder dynamische 
Drucke vermieden werden konnen. 
[0021] Wie aus Fig. 1 , 2 und 4 ersichtlich r _verlauft im 
ersten Gehauseteil 1 urn die Nut 5 herum eine Vertie- 
fung 30 in Form eines langgezogenen Kreises, in die 55 
ein Dichtungsring 31 eingelegt ist. Im montierten Zu- 
stand des Sensors wird der Dichtungsring 31 gegen die 
Innenseite des zweiten Gehauseteils 2 gedruckt und 



dichtet somit den Messkanal im Bereich des Spalts zwi- 
schen den Gehauseteilen 1 , 2 nach aussen ab, d.h. der 
zweite Gehauseteil 2 bildet einen Gegenhalter fur den 
Dichtungsring. 

[0022] Die Leiterbahnfolie 9 vom Halbleiterchip 3 wird 
zwischen dem Dichtungsring 31 und der Innenseitedes. 
zweiten Gehauseteils 2 durchgefuhrt und vom Dich- 
tungsring 31 beaufschlagt. Zur besseren Abdichtung 
kann im Bereich der Kreuzung zwischen Leiterbahnfolie 
9 und Dichtungsring 31 eine Dichtungsmasse 32, z.B. 
Silikon, vorgesehen sein. 

[0023] Wie aus Fig. 2 ersichtlich, ist der Halbleiterchip 
nicht in der Mitte der Nut 5 angeordnet. Vielmehr befin- 
det er sich naher am Ausgangsende 5b als am Ein- 
gangsende 5a des Messkanals. Da das zu messende 
Medium von Eingangsende 5a zum Ausgangsende 5b 
stromt, ergeben sich durch die asymmetrische Anord- 
nung des Halbleiterchips 3 naher am Ausgangsende 5b 
laminarere Stromungsverhaltnisse am Messpunkt. 
[0024] Die Gehauseteile 1, 2 werden- vorzugsweise - 
spritzgusstechnisch vorgefertigt. Sodann werden der 
Dichtungsring 31 in die Vertiefung 30 und der Halblei- 
terchip 3 in die Vertiefung 20 eingelegt. Nun kann die 
Dichtungsmasse 32 im Bereich der Leiterbahnfolie 9 
aufgebracht werden. Sodann werden die beiden Ge- 
hauseteile 1 , 2 aufeinander gelegt und durch Schrauben 
in Schraubldchern 34 miteinander verbunden. 
[0025] Die Gehauseteile 1, 2 konnen aus Kunststoff 
und/oder Metall sein. Insbesondere bei hohen Drticken 
ist es denkbar, die Gehause aus einem Gefiige aus 
Kunststoff und Metall zu fertigen, wobei das Metall dem 
Gehause die notige Festigkeit verleiht und der Kunst- 
stoff im Bereich der Innenseiten vorgesehen ist, wo gute 
Dichtungs- und Deformationseigenschaften benotigt 
werden. Insbesondere kann auch der Dichtungsring als 
Dichtungsrippe aus Dichtmaterial spritzgsstechnisch di- 
rekt in den Gehauseteilen ausgeformt werden. 
[0026] In der vorliegenden Ausfuhrung sind die An- 
schlussleitungen 6 im zweiten Gehauseteil 2 angeord- 
net. Es ist jedoch auch denkbar, eine oder beide davon 
im ersten Gehauseteil 1 vorzusehen. Andererseits 
konnte der Dichtungsring 31 auch im zweiten Gehause- 
teil 2 montiert werden, oder es konnten in beiden Ge- 
hauseteilen 1 , 2 Dichtungsringe vorgesehen sein. 
[0027] Eine zweite Ausfuhrung des Sensors ist in Fig. 
6 dargestellt, welche einen Schnitt entsprechend Fig, 4 
der ersten Ausfuhrung zeigt. Im Folgenden werden die 
Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten Aus- 
fuhrung beschrieben. 

[0028] Bei der zweiten Ausfuhrung sind anstelle der 
Leiterbahnfolie 9 Leiterbahnen 9' vorgesehen, welche 
am zweiten Gehauseteil 2 befestigt sind. Unter Leiter- 
bahnen sind dabei von einer Beschichtung gebildete, 
elektrische Leitungen zu verstehen, die wesentlich brei- 
ter als dick sind, so dass sie keine allzu grosse Defor- 
mation des Dichtungsrings bewirken. 
[0029] Damit die Leiterbahnen 9' nicht kurzgeschlos- 
sen werden, besteht der zweite Gehauseteil 2 aus ei- 
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nem Isolator oder 1st auf seiner Unterseite mit einer elek- 
trisch Isolierenden Schicht bedeckt. Die Leiterbahnen 9* 
sind Metallbahnen, die z.B. durch Galvanisierung auf 
dem zweiten Gehauseteil 2 angebracht wurden. Zur 
Verbindung zwischen dem Halbleiterchip 3 und den Lei- 
terbahnen 9' sind z.B. Bonddrahte 35 oder andere Ver- 
bindungsleitungen vorgesehen. An der Aussenseite 
des Gehauses bilden die Leiterbahnen Anschlussstel- 
len 36, welche z.B. mit Zufuhrungsdrahten oder Steck- 
kontakten versehen werden konnen. 
[0030] Eine dritte Ausfuhrung des Sensors ist in Fig, 

7 dargestellt, welche ebenfalls einen Schnitt entspre- 
chend Fig. 4 der ersten Ausfuhrung zeigt. Auch hier wer- 
den lediglich die Unterschiede zur ersten Ausfuhrung 
beschrieben. 

[0031] Auch bei dieser Ausfuhrung sind anstelle der 
Leiterbahnfolie 9 Leiterbahnen 9' vorgesehen, welche 
auf einer Tragerplatte 2a angeordnet sind. Die Trager- 
platte 2a ist ruckseitigdurch eine Verstarkungsplatte 2b 
veYstarWu^bnb^rmit dieserclen zweiteri Gehauseteil. 
Die Tragerplatte 2a ist als Printplatte ausgefuhrt, in wel- 
cher auch die Vertiefung 20 zur Auf nahme des Halblei- 
terchips angeordnet ist. Vorzugsweise ist der Halbleiter- 
chip in dieser Vertiefung 20 mit einem Klebstoff 38 fi- 
xiert und zwar solcherart, dass ein Druckausgleich zwi- 
schen Vorder- und Ruckseite der Membran 15 immer 
noch stattfinden kann. Wiederum sind zur Verbindung 
zwischen dem Halbleiterchip 3 und den Leiterbahnen 9' 
z.B. Bonddrahte 35 oder andere Verbindungsleitungen 
vorgesehen, und die Leiterbahnen bilden auf der Ge- 
hauseaussenseite Anschlussstellen 36, welche z.B. mit 
Zufuhrungsdrahten oder Steckkontakten versehen wer- 
den konnen. 

[0032] Vorzugsweise sind die Leiterbahnen 9' der 
zweiten und dritten Ausfuhrung ahnlich dunn wie die 
Leiterbahnfolie 9 der ersten Ausfuhrung, d.h. ihre Dicke 
betragt vorzugsweise weniger als 100 urn. , 
[0033] Der Dichtungsring 31 wird gegen die Verstar- 
kungsplatte 2b gedruckt, welche im vorliegenden Fall 
den Gegenhalter bildet. Die Tragerplatte 2a wird zwi- 
schen dem Dichtungsring 31 und der Verstarkungsplat- 
te 2b nach aussen gefuhrt. 

[0034] Eine vierte Ausfuhrung des Sensors ist in Fig. 

8 dargestellt, welche ebenfalls einen Schnitt entspre- 
chend Fig. 4 der ersten Ausfuhrung zeigt. Die vierte 
Ausfuhrung entspricht bis auf einige wenige Unterschie- 
de der dritten Ausfuhrung. Die Unterschiede werden im 
folgenden beschreiben. 

[0035] In der vierten Ausfuhrung ist die Tragerplatte 
2a beidseitig mit Leiterbahnen 9 1 bzw. 9" versehen. Der 
Halbleiterchip 3 ist, z.B. mittels Bonddrahten 35, mit Lei- 
terbahnen 9' auf der Unterseite der Tragerplatte 2a ver- 
bunden? Die^eiterbahnen 9' enden bei Durchfurungen 
39, wo sie mit Leiterbahnen 9 M auf der Oberseite der 
Tragerplatte 2a verbunden sind. Die Leiterbahnen 
9" werden der Verstarkungsplatte 2b entlang nach aus- 
sen gefuhrt wo sie wiederum Anschlussstellen 36 bil- 
den. 



[0036] Die Durchfuhrungen 39 sind mit einer Dich- 
tungsmasse40 gefullt, so dass ein Druckausgleich zwi- 
schen dem Messkanal und der Oberseite der Trager- 
platte 2a verhindert wird. 
5 [0037] Bei geeigneter Dimensionierung vermag der 
- hier beschriebene Sensor ohne Weiteres einem Druck 
von mehr als 25 bar standzuhalten. Er eignet sich fur 
Flussmessungen jeglicher Arten bei Gasen und Flussig- 
keiten. 

10 

Patentanspriiche 

1. Flusssensor mit einem Gehause mit mindestens 
15 zwei Gehauseteilen (1, 2), zwischen denen ein 

Messkanal gebildet wird s wobei zwischen den Ge- 
hauseteilen an einer Wand des Messkanals ein 
Halbleiterchip (3) mit Sensoranordnung angeord- 
net ist. dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 

20 v *^ f nrnindestens zwei deT GerTauseteile*(1,*2) ein tfeh 
Messkanal und den Halbleiterchip (3) umgebender 
Dichtungsring (31 ) angeordnet ist, der gegen einen 
von einem der Gehauseteile gebildeten Gegenhal- 
ter (2. 2b) driickt, wobei mindestens eine mit dem 

25 Halbleiterchip verbundene Leiterbahn (9') zwischen 
dem Dichtungsring (31) und dem Gegenhalter (2, 
2b) nach aussen gefuhrt ist. 

2. Flusssensor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
30 zeichnet, dass die Leiterbahn (9') vom Dichtungs- 
ring (31) beaufschlagt ist. 

3. Flusssensor nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens 

35 eine Leiterbahn (9') auf einem der Gehauseteile an- 
geordnet ist. 

4. Flusssensor nach Anspruch 3, gekennzeichnet 
durch eine Printplatte (2a) s welche mindestens ei- 

4d nen Teil eines der Gehauseteile bildet und auf der 
die mindestens eine Leiterbahn (9') angeordnet ist. 

5. Flusssensor nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Printplatte (2a) zwischen dem 

45 Dichtungsring (31) und dem Gegenhalter (2b) an- 
geordnet ist. 

6. Flusssensor nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens 

so eine Leiterbahn (9') auf einer flexiblen Leiterbahn- 
folie (9) angeordnet ist. 

7. Flusssensor nach einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass der 

55 Messkanal als Nut (5) in einer Oberflache (4) min- 
destens eines der Gehauseteile (1,2) ausgestaltet 
ist, wobei der Dichtungsring (31) die Nut (5) umgibt 
und dass in die Nut (5) zwei Anschlussleitungen (6) 
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munden, wobei sich die Anschlussleitungen (6) 
durch mindestens einen der Gehauseteile (1 , 2) er- 
strecken. 

8. Flusssensor nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass-der : Dichtungsring (31)an .der be- . 
sagten Oberflache (4), und insbesondere in einer 
Vertiefung (30) der Oberflache (4), angeordnet ist. 

9. Flusssensor nach einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Messkanal als Nut (5) in einer Oberflache (4) eines 
ersten Gehauseteils (1 ) ausgestaltet ist, dass der 
Halbleiterchip (3) im wesentlichen bundig mit der 
Wand des Messkanals in einer Vertiefung (20) ei- 
nes zweiten Gehauseteils (2) liegt und vom ersten 
Gehauseteil (1) beaufschlagt wird. 

10. Flusssensor nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 

* zeichnet, dass zwis"chen ~dem Halbleiterchip (3)' 
und einem Boden der Vertiefung (20) mindestens 
ein Abstandhalter (21) angeordnet ist, wobei der 
Abstandhalter (21) von einer Andruckkraft, welche 
die Gehauseteile (1 , 2) aufeinander ausuben, pla- 
stisch und/oder elastisch deformiert ist. 

11. Flusssensor nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Abstandhalter (21) mehrere, 
vorzugsweise in undeformiertem Zustand spitz zu- 
laufende, Erhebungen im Boden der Vertiefung um- 
fasst, und insbesondere dass die Erhebungen ein- 
stuckig mit dem zweiten Gehauseteil (2) ausge- 
formt sind. 

12. Flusssensor nach einem der Anspruche 9 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefung 
(20) eine Querseite (26b) parallel zum Messkanal 
aufweist, die an ihren Enden in je eine Ausbuchtung 
(28a : 28b) mundet, so dass die Querseite (26a) ei- 
ne gerade Anschlagkante zum Positionieren des 
Halbleiterchips (3) senkrecht zum Messkanal bil- 
det. 

13. Flusssensor nach einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lei- 
terbahn (9 1 ) im Bereich des Dichtungsrings (31) mit 
einer Dichtungsmasse (32) abgedichtet ist. 

14. Flusssensor nach einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Halbleiterchip (3) eine Membran (15) aufweist, auf 
welcher die Sensorandordnung angeordnet ist, wo- 
bei die Membran beidseitig mit dem Messkanal in 
Verbindung steht, so dass die tiber ihr abfallende 
Druckdifferenz im wesentlichen Null ist. 

15. Flusssensor nach einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass der 



Halbleiterchip (3) naher an einem Ausgangsende 
(5b) des Messkanals als an einem Eingangsende 
(5a) des Messkanals angeordnet ist. 
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Fig. 5 
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